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半導体デバイスの基礎として、エネルギーバンドの概念、ｎ型、ｐ型半導体の

キャリア密度、移動度、拡散・ドリフト電流について触れる。また p-n接合ダ

イオードについて電流-電圧特性や降伏現象について述べる。 

Bipolarデバイスについて、基本動作原理、電流増幅率、動作状態の基本を学

ぶ。また基本断面構造、平面構造から Bipolarの重要な特性が何かを理解する。 
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